10-0406578

(19) (KR)
(12) (B1)
(51) Int. CL7 (45) 2003 11 20

HO1L 21/336 (11) 10-0406578
(24) 2003 11 10

(21) 10-2001-0088235 (65) 2003-0059375
(22) 2001 12 29 (43) 2003 07 10

(73)
1 838

(72)
223-14

(74)

(54)

2e

2a 2e

10: 20:

45: 1 47:



50: 60a:
60b: 70:
80: 90:
100a: 100b:
100c:
, MOS
( )
, FET (insulated gate field effect transistor)
(electron) N- , (hole) P-
MOS (majority carrier)
, (gate) (gate oxide)
(2 1) () I
: 4) (1)
(5) : : 4)
: (4) (6) ,
/ ©) , .
(device) (junction capacitance)
, (isolation)
1 1
, 1
; 2
2a 2e
) 2a 1
(oxide) (20)

(10)

10-0406578

MOS(metal oxide semiconductor)

(Si)

©)

, (carrier)

4

(6)

(junction leakage current)

(D)



10-0406578

(20) (30) : (30) (40)
(40) (30) (20) .
, (10) 1 (45) , 1 (45
) (20) (d) :
(10) (defect source)
2b , 1 (45) (20)
(30) (20) .
1 (45) (50:epitaxial layer),
(in situ)
, 2C (
30) (hard mask) (50) .
(30) (50) (30)
(50) 47) . , 1 (45)
(10) , .
(30) (hot phosphoric etchant)
(10) / (implantation)
47) (10) (60a)
(50) (60b)
2d 47 (sacrificial oxide)
(70) (80) 4
7) (70) (50) .
(60a) (60b) 10 15 (doping) (70)
5 (thermal oxide) (sacrificed oxidatio)
(60a) (60b)
(Vt) (sacrificial oxide) PSG(phospho silicate glas
S) BSG(boron silicate glass) (annealing) (annealing temperatur
e) (annealing time) (Vt control) .
, PSG BSG 1 - (pre-c
leaning) (thermal oxide loss) PSG BSG .
,  2e , “47) , (C
MP) (90) , (90) 2
2 (100a)(100b)(100c) .
, (80) (100a) (60a)
(100c), (60b) (100b)
3 , (100a)
(100b)
(80) (90) (80) (active region)
(field region) (50)
(10) .
(57)
1.
1
1 1



(in situ)

/ /
3 5 7
2a

+—— 40

30

| 20

? e TS

T———10

10-0406578



10-0406578

2b
] B T 30
I e N
I NS
10
2c
LA /= ol ¢
ar 600
P . =1
o : 4_[?%/ 50
% Z 7 v A— _ 60a

7~ 10

2e
100b 100a  100c

L~ 90
[~ 60b

20
——— 50
|45

———— 60a

——— 10




10-0406578

1000~ p— T
4 i ———— 100a
v s '
KMN
' : ——— 100a
I b4
b4 P4
‘ o
: & b
' ot
Ly
o IR
g g 80 90 50
=eafel afel Zeel ziel



	문서
	서지사항
	요약
	대표도
	명세서
	도면의 간단한 설명
	발명의 상세한 설명
	발명의 목적
	발명이 속하는 기술및 그 분야의 종래기술
	발명이 이루고자 하는 기술적 과제

	발명의 구성 및 작용
	발명의 효과


	청구의 범위
	도면
	도면1
	도면2a
	도면2b
	도면2c
	도면2d
	도면2e
	도면3



